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Név:

Neptun:

1. Ismertesse az n-csatornas betoltéses MOS FET-ek munkapontbeallitasaval kapcsolatos alabbi
fogalmakat: egy telepes munkapontbeallité Aramkor gateosztéval (kapcsolasi rajz), a
munkaponti Isg szamitasa (Ipg és Up adott), az S, fesziiltségstabilitasi tényezo értéke, a Al
szamitasa, ha AT és dUgs,,/dT adott!

2. Hatarozza meg az alabbi kapcsolas kivezérelhetoségét!
Ut T n-p-n tranzisztor

Ui

Uki2

-U;

U=12V;Un=1V;IC0=1mA;a=A=1,iE=iC
, R1=34kQ; R2=8kQ ;R3=5kQ; C—>e

a) U, =7 (zér6 irdnyu valtozas, csokkend dram), C — oo
b) U; =7 (nyit6 irdnyud véltozas, névekvd dram), C —
¢) U,, =7 (zér6 irdnyu valtozds, csokkend dram), C =0
d) U,,="? (nyit6 irdnyu valtozas, ndvekvo aram), C =0

3. Hatarozza meg az alabbi teljesitményfokozat paramétereit (,,A” osztalyu elrendezés, szinuszos
kimeneti jel)!

OU.

;'o—!: A,lco

Ut=12V;Um=1V; Rf=55Q;a=A=1,iE=iC

a) IOopt =?
b) Pfmax =?

¢) PTmax =?

d) Mrmax="?

4. Szamolja ki az alabbi kapcsolas munkaponti aramait és paramétereit!

>———-————~()lJt

Ut =12 V; T n-p-n tranzisztor, Uggy=0,6 V, B1=[;=99;
T, n-p-n tranzisztor, Upgp=0,6 V, By= [, —> oo
Ri=40kQ; R, =10kQ; R3=11 kQ; R4=6,75 kQ

a) [EO1 =?

b) IE02 =?

¢) Su; =7 a T tranzisztor fesziiltségstabilitasi tényezdje
d) Si;=? a T, tranzisztor dramstabilitasi tényezdje

U, =15V,

T1: n-p-n tranzisztor, §;=B1=99, Upgs=0,6 V,

T2, T3 : n-p-n tranzisztorok, fr=B,= f/3=B3 — <, Upgp=0,6 V,

a.) Ign1=?, Ipn=?, Igp3=?,

b) =2, ry=rp=13Q, c) 229, ry=rp=rs=13Q,
Upe Upe

d.) Riix=?, rai=rap=rs=13 Q,

R =72kQ, R,=6kQ, R;=52kQ, R,=69kQ

Cp >oo, Cy oo




